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การทดลองที่ 4 

Frequency response 
 

1. ชื่อ-สกุล................................................................. รหัสนกัศึกษา................................................. 
2. ชื่อ-สกุล................................................................. รหัสนกัศึกษา................................................. 
 
วัตถุประสงค1 
1. เพ่ือทดลองวงจรขยายท่ีมีผลการตอบสนองทางความถ่ี  
 
อุปกรณ1ท่ีใช5ในการทดลอง 
1. Dual Trace Oscilloscope 
2. Function Generator 
3. Power Supply 
4. Multimeter 
5. MOSFET BS170 หรือ IRFZ24 
6. ตัวตUานทานและตัวเก็บประจุดูรายละเอียดในการทดลอง 

 
การทดลอง 
1. วงจรขยายแบบซอร1สร>วม (Common source amplifier) 

1.1 ทําการตXอวงจรในภาพท่ี 4.1 กําหนดใหU C1 = C2 = C3 = 0.1 uF 
1.2 ปZอนสัญญาณขนาด 50 mVpp แลUวปรับความถ่ีตามตารางท่ี 4.1 และวัดแรงดันเอาต�พุต  
1.3 คํานวณหาอัตราขยายและเฟส แลUวบันทึกลงในตารางท่ี 4.1 

 
ภาพท่ี 4.1 วงจรขยายแบบซอสรXวม 
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ตารางท่ี 4.1 
 

fc 50 100 500 1 k 5 k 10k 50 k 100 k 500 k 1 M Hz 
vout           Vp 
Av           เทXา 
Av           dB 
เฟส           degree 

 
1.4 ใหUนําขUอมูลในตารางท่ี 4.1 มาวาดกราฟผลการตอบสนองทางความถ่ี 
1.5 สรุปผลการทดลอง 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
2. วงจรขยายแบบเกตร>วม (Common gate amplifier) 

2.1 ทําการตXอวงจรในภาพท่ี 4.2 C1 = C2 = C3 = 0.1 uF 
2.2 ปZอนสัญญาณขนาด 50 mVpp แลUวปรับความถ่ีตามตารางท่ี 1.2 และวัดแรงดันเอาต�พุต  
2.3 คํานวณหาอัตราขยายและเฟส แลUวบันทึกลงในตารางท่ี 1.2 

 
ภาพท่ี 4.2 วงจรขยายแบบเกตรXวม 

 
ตารางท่ี 4.2 
 

fc 50 100 500 1 k 5 k 10k 50 k 100 k 500 k 1 M Hz 
vout           Vp 
Av           เทXา 
Av           dB 
เฟส           degree 
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2.4 ใหUนําขUอมูลในตารางท่ี 4.2 มาวาดกราฟผลการตอบสนองทางความถ่ี 
2.5 สรุปผลการทดลอง 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
3. วงจรขยายแบบเดรนร>วม (Common drain amplifier) 

3.1 ทําการตXอวงจรในภาพท่ี 4.3 C1 = C2 = 0.1 uF 
3.2 ปZอนสัญญาณขนาด 50 mVpp แลUวปรับความถ่ีตามตารางท่ี 4.3 และวัดแรงดันเอาต�พุต  
3.3 คํานวณหาอัตราขยายและเฟส แลUวบันทึกลงในตารางท่ี 4.3 

 
 

ภาพท่ี 4.3 วงจรขยายแบบตามแรงดัน 
 

ตารางท่ี 4.3 
 

fc 50 100 500 1 k 5 k 10k 50 k 100 k 500 k 1 M Hz 
vout           Vp 
Av           เทXา 
Av           dB 
เฟส           degree 

 
3.4 ใหUนําขUอมูลในตารางท่ี 4.3 มาวาดกราฟผลการตอบสนองทางความถ่ี 
3.5 สรุปผลการทดลอง 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 


